Niektorzy argumentuja:
“PV powinna pozostac w laboratoriach, ktére
pracuja nad przetlomem technologicznym.”

Faktem jest, ze postep w technologii fotowoltaicznej
(PV) zachodzi dzieki wysitkom badawczym w labo-

ratoriach, jak i dzieki doswiadczeniom zdobytym na “Rozwaj technologii fotowoltaicz-

. . ) L. nej przebiega ewolucyjnie a nie
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technologicznych. Jak w wiekszosci dziedzin, rozwéj

technologiczny to ciagty proces roztozony w czasie.
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